中国科学院青年创新促进会

入会申请表
申 请 人：         郭文涛           
所在单位：  中国科学院半导体研究所  

从事专业：   光纤陀螺用半导体光源    

学 科 组：       信息技术组          

请从以下学科组中选择：数理天文组、化学材料组、生命医学组、工程装备组、信息技术组、地球环境组
申请日期：      2020年10月       
中国科学院人事局
2019年制
说    明
请申请人实事求是地填写表中各项内容。
申请者需提供专利证书复印件、获奖证书复印件及其他本人认为重要的相关材料。
填报材料中请勿涉及秘密内容。
	姓    名
	郭文涛
	性别
	男

	出生日期
	1986.08.18
	专业技术

职务
	副研究员

	行政职务
	无
	到本单位

工作时间
	2014.07

	最高学历

/学位
	博士
	最高学位

授予单位
	2014.07

	从事专业
	光纤陀螺用半导体光源
	办公电话
	82304942

	电子邮件
	wtguo@semi.ac.cn
	手机号码
	13716317955

	教育经历
	（从大学起，按时间正序填写）

起止时间          单位           专业                学历学位

2005.09～2009.07 南昌大学        应用物理学             本科

2009.09～2014.07 中科院半导体所  微电子学与固体电子学   博士

                                                      导师：谭满清

	工作经历
	（请按照时间正序填写全职经历）
起止时间             单位                       职务职位

2014.07～2020.08    中科院半导体所            助理研究员

2020.09～至今       中科院半导体所            副研究员

           

	主要学术思想及贡献（不超过200字）

	本人主要从事用于光纤陀螺的半导体光源研制研制及工程化工作：

瞄准0.001°/h以上高精度光纤陀螺应用，突破高功率、高稳频974nm泵浦激光器芯片的关键技术，重点解决提高器件全温波长变化率和功率变化率的技术难题。采用双光纤光栅的技术方案，使器件的全温波长稳定性提高至0.008nm/℃的水平，该指标处于同类器件国际领先水平。通过优化工艺，使器件的全温功率稳定性提高至1.06%的水平，该指标处于同类器件国内领先水平。该器件已实现批量供货，并已在航天三院33所和北航等用户单位的型号任务中获得应用；

瞄准0.01°/h中高精度光纤陀螺应用，突破低发散角、高效率1310nm超辐射发光二极管芯片的关键技术，创新性的引入模斑转换结构实现光场低损耗耦合至无源波导层，已实现垂直远场发散角小于15°的指标，对多轴一体光纤陀螺应用具有重要意义，该成果作为创新点之一荣获部委科技进步一等奖（排名第四）。

	承担科研项目的情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	项目名称
	项目性质

及来源
	起止时间
	经费来源

及额度
	担任角色

	1
	光源技术
	高技术

/部委
	2016～2019
	部委

/ 270万元
	项目负责人

	2
	光源技术
	高技术

/部委
	2015～2019
	部委

/ 30万元
	课题副组长

	3
	激光模块技术
	高技术

/部委
	2017～2020
	部委

/ 200万元
	项目骨干

	4
	器件技术及验证研究
	高技术

/部委
	2016～2019
	部委

/ 200万元
	项目骨干

	5
	激光器系列
	高技术

/部委
	2017～2019
	部委

/ 495万元
	项目骨干

	发表论文情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	论文题目
	期刊或国际会议名称
	卷期
	发表

时间
	是否被

SCI\EI收录
	他引

次数
	作者

排序

	1
	Temperature-dependent characteristics of a 974 nm dual-fiber bragg grating laser
	Chinese Journal of Lasers
	40

(07)
	2020
	EI
	
	第一

	2
	Simulation and fabrication of 1.55 μm AlGaInAs / InP quantum well lasers with low beam divergence
	Journal of Infrared and Millimeter Waves
	38

(04)
	2019
	SCI
	
	第二

(通讯作者)

	3
	Simulation of structural design with high coupling efficiency in external cavity semiconductor laser
	Journal of Semiconductors
	40

(10)
	2019
	EI
	
	第二

(通讯作者)

	4
	Theoretical study on erbium ytterbium co-doped super-fluorescent fiber source
	Journal of Semiconductors
	37

(01)
	2016
	EI
	
	第一

	5
	980 nm Fiber Grating External Cavity Semiconductor Lasers With High Side Mode Suppression Ratio and High Stable Frequency
	Journal of Semiconductors
	35

(8)
	2014
	EI
	
	第一

	出版著作情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	著作名称
	出版时间
	出版社
	撰写

章节
	作者排序

	取得专利情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	专利保护期
	专利名称
	授权国家
	类别
	专利发明人

	1
	2020-06-19
	基于模斑转换结构的超辐射发光二极管
	中国
	发明专利
	郭文涛，谭满清，熊迪，等



	2
	2020-03-17
	低发散角的超辐射发光二极管结构
	中国
	发明专利
	郭文涛，谭满清，熊迪，等



	3
	2019-04-30
	980nm半导体激光器结构及制备方法
	中国
	发明专利
	郭文涛，谭满清



	4
	2016-09-21
	一种高稳频高边模抑制比半导体泵浦腔激光器
	中国
	发明专利
	谭满清，郭文涛


	5
	2016-11-16
	一种高稳频光纤光栅外腔激光器集成装置
	中国
	发明专利
	谭满清，郭文涛，王子杰

	经费预算（单位：万元）

	预算年度

科目名称
	第一年度
	第二年度
	第三年度
	第四年度
	总计

	材料费
	6
	6
	6
	6
	24

	试验费
	4
	4
	4
	4
	16

	学术交流
	3
	3
	3
	3
	12

	工资及劳务费
	7
	7
	7
	7
	28

	合计
	20
	20
	20
	20
	80

	本人科研诚信承诺
	本人认同中国科学院创新价值理念，接受中国科学院青年创新促进会相关章程。

本人承诺在中国科学院青年创新促进会的实施（包括人才项目申报、评审答辩、项目执行、资源汇交、经费验收、评估考核等）过程中提交材料的真实性和准确性，遵守科学道德和诚信要求，不发生下列科研不端行为：

1. 在教育背景、工作经历、研究基础、科研成果等方面提供虚假信息；

2. 抄袭、剽窃他人科研成果；

3. 捏造或篡改科研数据；

4. 一稿多投/不正当署名/一个学术成果多篇发表；

5. 违反保密/科研经费管理相关规定；

6. 探听评审专家信息和未经公开的评审信息，请托游说、干扰项目评审；

7. 其他科研不端行为。

如本人被举报在中国科学院青年创新促进会实施中存在科研不端行为，将积极配合相关调查机构组织开展的调查。

本人签字：              年   月   日



	单位

推荐意见
	单位负责人（法定代表人）签字：           公章

                                       年   月   日

	青促会

理事会

意见
	             理事长（签字）：                      

                                       年   月   日


5

